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Telefunken Transistor BF871 Datasheet

BF 869 - BF 871

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehampfangeam

Besondere Merkmale:
@ Hohe Sperrspannung & BF 871 komplementdr zu BF 872
@ BF 868 komplameantér zu BF BT0
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Mormgehause

34 A 3 DIN 41869

B JEDEC TO 202
Gawichtmax. 1.8 g

BFEBEOA-BFBT1A
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Telefunken Transistor BF871 Datasheet
BF 869 - BF 871
Absolute Grenzdaten BF 869 BF 871
Kollektor-Basis-Spearrspannung Ucan 250 300 W
Kollektor-Emitter-Sparrspannung Uceo 250 W
Age = 2.7 ki} Ucen 300 W
Emitter-Basis-5perrspannung Uepo ] W
Kaollektorstrom Ie 50 ma
Kollektorspitzenstrom ] 100 ma
Gesamtvarlustlaistung
Tema = 25°C Piea 5 W
Sperrschichilemperatur T 150 *C
Lagerungstemperaturbareich Targ -65..+150 "C
Wiarmewiderstéande Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung Rinia BS KW
Sperrschichi-Gehdusa Ryhaie 25 KW
Kenngrifen
Tarme = 25 °C, falls nicht anders angageben
Kolleklorrestsirom
ch—amv BF 868 r'.'.\ﬂﬂ 1IJCI na,
Ueg = 250 V, Rge = 2.7 k0. BF 871 leen 50 s
Upg = 200V, Rgg = 2.7 k01, Tj= 150 °C Icen 10 iy
Emitterreststrom
Ugg =5V lepn 10 it}
Kollektor-Emittar-Durchbruchspannung
o= 1 ma BF 869 UamicEo 250 v
I = 1 pA, Rap = 2.7 kQ BF 871 Ugricer 300 A
Kollektor-Basis-Gleichstromyverhadlinis
Upg =20 ¥, Iz = 25 mA hep 50
Transitfrequanz
Upg = 10V, Iz =10 mA I 60 MHz
Rickwirkungskapazitat
Uog =30V, Iz =0, f=1MHz Cura 18 pF
Kollektor-HF -Séttigungsspannung
I = 25 mA, T, = 150 °C {P—— 20 W
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BF 869 - BF 871
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BF 869 - BF 871
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